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自のφMa父

Cま.電波電圧増幅用
こ_-¥udioVoltage Amplifier Applications， 

.1 kHzの電力利得が 45dB(Min，)得られます.

・2SB56B級プッシュフ勺レ回路の励振用に適します.
• Recommended for Driver Stage of 2SB56 Class B PushPull 

Amplifier， 

b1AX1MUM RAT1NGS (Ta=250C) 最大定格

JEDEC 

EIAJ 

TD5H[sA 

Unit 

コレクタ ・ベース間電圧 VCBO -30 V 
コレクタ・エミッ タ間電圧 VCER -20 V (RBE=10 kQ) 

エミッタ・ベース間電圧 VEDO -12 V 

コレクタ電流 1c -150 mA 

エミッタ電流 h 150 mA 

コレクタ損失 Pc 150 mW 

接合温度 TJ 75 。C

Rating Symbol Characteristic 

。C-55~85 TsLg 保存温度

ELECTR1CAL CHARACTER1STICS (Ta=250C) 

VcE=-6V， h=l.OmA， 
f=270Hz 
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電気的特性

Characteristic I Symbol 
コレクタしゃ断電流 1 ICDO 

エミッタしゃ断電流 I hBO i 

小信号電流増傾率 I hre 
トランジション周波数 If;----1 
コレクタ出力容量 I Cob 
ミコ五がり抵抗 1 rbb' I 

主主f三三二ーダンス〈出力短絡) 日竺
電圧帰還率 (入力開放コ 己二一
小信号電流増幅率(出力短絡) ! hrc 

出力アドミFZ丈衣頑五デ一片oe I 


